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Espectroscopia Raman

O que é?
e técnica usada para identificar moléculas

e € uma técnica de espetroscopia que se baseia
na difusao inelastica de luz



Espectroscopia Raman
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Espectro de difusao Raman
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Dipolo Induzido
7 Campo Incidente » E = E, cos(2mut)
U=ak
\> Polarizabilidade » a = ay + (Aa) cos(2mv,t)

u=agE,cos(Zmut) + %(Aa) E, [cos 2mt( ) + cos2mt( )]



Vantagens versus Desvantagens

N30 é necessario preparar
as amostras

*N3ao destrutiva

*Nao interfere com a agua
*Tempo de aquisicao
reduzido

*Pode ser aplicado em
liquidos ou soélidos

Sinal pode ser transmitido
em fibras opticas
*Impressao digital das
moléculas

Sinal de difusao muito

fraco

*Nao pode ser usado em
metais

*Fluorescéncia pode
“esconder ” o sinal Raman
*Aquecimento da amostra



Aplicagcoes

Biologia e bioquimica

Criminologia

Medicina

Ciéncia de materiais



Difusao Raman Amplificada por Superficie
(SERS)




Caraterizacao das nanoparticulas

* Espectroscopia de absorcao

* Microscopia de transmissao de
eletroes(TEM)
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Funcionalizacao

Proteinas

Anticorpos
Enzimas

DNA
Grupos funcionais

Tiol
Amina




Resumo

am i = W o

pathogens
gold-colloids
3¢ pathogens & Au




Producao de esferas
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Producao de triangulos
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Intensidade (a.u.)
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